


Материалы диссертации достаточно полно опубликованы в 7 работах журналов 
перечня ВАК РФ и международных рейтинговых журналов, обсуждены на тематических 
конференциях высокого уровня. 

З@tечания: 

• на рис. 3-а, стр. 8 приводится модельная схемы полупроводниковой :многослойной
структуры с нанометровыми толщинами слоев, однако, экспериментальные
подтверждения (например, реmтеновская или элекrронная просвечивающая
микроскопия) однородности таких струюур не представлены;

• для приводимых в работе многослойных полупроводниковых струюур удобно бьшо бы
использовать зонные диаграммы для демонстрации потенциальных ям и барьеров;

• в тексте автореферата диссертации не упоминается о погрешностях измерений и
вычислительных моделей.

Отмеченные замечания не влияют на общее поло:нсительное заключение по 
диссертации. 

На основании автореферата диссертации, научных результатов и публикаций, можно 
утверждать, что представляемая к защите диссертация удовлетворяет необходимым 
требованиям ВАК РФ, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 1.3 .11. Физика полупроводников. 

Согласен на обработку персональных данных. 
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